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Fl \ MIN | NOM | MAX
A2 A ‘ |
\ A 1.05 1.15 125
Al LJL Al 0 0.05 0.15
A2 0.95 1.10 120
~ b 020 | 040 | 060
EJ EJ EJ c 0.05 — 021
T D 2 | 292 | 32
E 260 | 280 | 3.00
El E El 140 | 160 | 180
e 0.95 (BSC)
L 030 | 045 0.60
0 0° — g°
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